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摘要(译)

公开了一种用于控制根据本发明制造的多波长发光二极管（LED）的颜
色对比度的方法。本发明至少包括提高多量子阱LED的结温的步骤，使
得空穴分布在LED的更深的量子阱层中，以增加更深的量子阱层的发光
强度，从而控制LED发射的多个波长的相对强度比。增加多量子阱LED
的结温的步骤是通过调节LED的p型电极层的厚度来控制电阻或通过改变
台面面积来控制其相对的热辐射表面积来实现的。
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